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(54) Polarisiertes elektromagnetisches Relais

(57) Das Relais besitzt einen zwischen einem Sok-
kel (1) und einer Spule (7) angeordneten Wippanker (3),
der durch einen Dauermagneten (55) jeweils in eine von
zwei Schaltpositionen gezogen wird. Mit dem Dauerma-
gneten sind Kontakifedern (34) verbunden, die mit im
Sockel verankerten Festkontakten (14) zusammenwir-
ken. Zur Stabilisierung der Konstruktion und zur Tren-
nung zwischen einem Kontaktraum (4) und einem Spu-
lenraum (6) ist ein Grundkdrper mit vorzugsweise H-for-
migem Querschnitt vorgesehen, der den Sockel (1)
schachtelférmig Ubergreift und der beiderseits des An-
kers Abséatze (57) aufweist, an denen sich Anschluf3stif-
te des Sockels abstitzen kénnen.

Durch AusgieBen des Spulenraums (6) mit VerguB-
masse erhélt die Konstruktion eine hohe Stabilitat. Auf
diese Weise kénnen mit ein und derselben Bauform so-
wohl herkdmmliche Lotstiftanschlisse, SMT-Anschlis-
se und EinpreBanschlisse verwendet werden. Der sta-
bile Grundkédrper kann hohe mechanische Druckkrafte
auf die an ihm abgestitzten EinpreB-AnschluB3stifte
Ubertragen oder auch bei SMT-Anschllissen die Stabi-
litdt gegenlber thermischen Einflissen gewahrleisten.
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